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La conductividad eléctrica de la plata a temperatura ambiente (300 K) es 6,16x107 O''mr!, su
energia de Fermi 5,49 eV, su densidad 10,5 ge/om? y el peso molecular, 107,87 gr mol™.
Suponiendo que se trata de un metal monovalente, calcular el recorrido libre medio de los
clectrones.

Un semiconductor intrinseco tiene un gap de 0,5 eV, y su resistividad a 300 K es de 1 Q.
;Cudnto vale Ia resistividad a 350 K? Suponiendo que la masa efectiva de los huecos es ¢l doble
que la de los electrones, calcular en-qué posicién se hallard el nivel de Fermi. (A 358 k)

Para el circuito de la figura, encontrar: (a) la ﬁi}

frecuencia de resonancia; (b la impedancia total

del circuito; (¢) la potencia promedio s 1 1
suministrada por la fuente de alimentacién, v (d) ;3{:1‘: 2MF== TELSMEF
la potencia promedio disipada en la bobina, La P

[uente de alimentacién suministra un voltaje by —
alterno eficaz de 220 V y 50 Hz de frecuencia. 04511

Un protén (mp = 1,67x10* kg) se encuentra confinado en un miicleo atémico representado por
un pozo cuadrado infinito unidimensional de 107 m de anchura. Calcular: (a) las energias del
nivel fundamental y los dos primeros estados excitados; (b) la longitud de onda y la energia del
fotin absorbido por el protdn al pasar del estado n=1 al n=3.

Se monta un diode de Si (E¢= 1,1 V) en serie con una resistencia de 1 k€2 y una baterfa de 10
V. Con el diodo polarizado directamente, la caida de potencial en la resistencia es de 9,643 V. La
corriente de polarizacién inversa del diodo es de 10 nA. Hallar; (a) la corriente que circula por el
circuito en polarizacitn directa; (b) la cafda de potencial en el diodo en polarizacién inversa, y
*(¢) la posicién de Fermi en el lado pde launin. (4 temperatura ambiente.)

En la figura (a) se muestra una puerta NOT construida con una transistor BC547. El parimeltro o
del transistor vale 0,995; el voltaje de entrada minimo para considerar un 1 16gico es V; 23,7V y
el valor méximo para considerar un (0 ldgico en la salida es V, £ 1,3V. Caletilense los valores Ry
¥ Re que debe tener el circuito. ;Cudnto vale la resistencia equivalente Rey del transistor cuando
hay un 0 l6gico a la salida? En la figura (b} se han montado clm etapas consecutivas. Calciilese
en ¢sle caso la relacion
entre la corriente de base
del transistor T2 y la
corriente de colector del
transistor T3. ;Cuinto
valen Ry v Re; en este
caso? Considérese que Vi
para el BC547 es 0.58V y
la corriente de colector
maxima e5 I = 500 mA. ( a)




